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Wolf H. Semiconductors. Chichester
(England), John Wiley & Sons Ltd, 1971.
XXIl + 552 S., 186 Abb. Preis £ 10.55.

Dieses Buch soll nach der Absicht des
Verfassers moglichst genau die wesentlich-
sten Angaben Uber die meisten praktisch
wichtigen Halbleiter vermitteln. Zu diesem
Zweck werden einerseits die theoretischen
Zusammenhéange des Halbleiterverhaltens
zusammengefasst, wobei im allgemeinen
deren Ableitungen weggelassen sind; an-
derseits gibt es eine Auswahl von experi-
mentellen und anderen Daten, die man fur
den Bau und das Verstandnis von Halb-
leiterbauelementen benétigt. Halbleiterbau-
elemente werden nicht beschrieben, mit
Ausnahme des einfachen PN-Ubergangs.
Es wird vor allem das Verstandnis der
grundlegenden Halbleiter-Ph&nomene be-
tont. Das Buch stellt eine Erganzung eines
friheren Werks «Silicon Semiconductor
Data» (Pergamon Press, Oxford 1989) des
gleichen Verfassers dar.

Der Leser stellt fest, dass das Buch dieser
Absichtserklarung des Verfassers in her-
vorragendem Masse gerecht wird. Es ist in
sieben Kapitel (Allgemeine Eigenschaften
von Halbleitern — Verunreinigungen und
epitaktisches Wachstum - Elektrisches Ver-
halten - Eigenschaften von Siliziumdioxyd -
Halbleiteroberflichen - PN-Ubergange -
Messtechnik) unterteilt. Dazu kommen zwei
Anhange (Eigenschaften von Metallen und
andere Daten sowie ein Verzeichnis der
Buchstabensymbole), ein Autorenverzeich-
nis und ein etwas knappes Stichwortver-
zeichnis. Den ersten sechs Kapiteln sind
Berechnungsbeispiele angefligt, wovon ein
Teil jeweils mit Lé6sungen.

Gelegentlich wiirde man etwas mehr Ein-
zelheiten wiinschen; so fehlt bei der Dis-
kussion des Wéarmewiderstandes ein Hin-
weis auf das thermische Ubergangsver-
halten, oder anders ausgedruckt, die thermi-
sche Reaktanz. Nun sagt der Verfasser mit
Recht, der Band kénne nicht alles umfassen,
und verweist auf die angegebenen Litera-
turstellen. Aber gerade hier liegt unseres
Erachtens der wunde Punkt: Im Text sind
keine Hinweise auf die Literaturangaben
am Schluss der Abschnitte enthalten, und
von diesen sind nur die Titel von Blchern
angegeben, abernichtvon den Zeitschriften-
artikeln. Der Interessent muss sich also
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unter Umstanden von seiner Bibliothek etwa
20 Titel besorgen unddiepassenden heraus-
suchen. — An offensichtlichen Versehen ist
beim diagonalen Lesen nur eines aufge-
fallen, das zudem keine schwerwiegenden
Folgen hat: bei der Diskussion der lonen-
implantation (S. 217/218) wird /t einmal als
«Produkt von Strahlstrom und Implanta-
tionszeit», dann wieder als «Strahlstrom-
dichte in uA.sec» bezeichnet.

Alles in allem stellt dieses Buch mit
seinen vielen Figuren, Kurven und Tabellen
ein sehr praktisches Werkzeug fir alle im
Halbleitergebiet Tatigen dar. E. Hauri

Sutaner H. Wie arbeite ich mit dem Elek-
tronenstrahl-Oszillografen? = Radio-
Praktiker-Biicherei, Band 99/99a. 7., neu
bearbeitete Auflage. Miinchen, Franzis-
Verlag, 1971.92 S., 87 Abb. Preis DM 5.60.

Die technische Entwicklung der letzten
Zeit hat eine starke Verbreitung der Elek-
tronenoszillographen gebracht, diein neuen
technischen und wissenschaftlichen Ge-
bieten Einzug gehalten haben. Damit ent-
stand das Beddirfnis nach entsprechender
Information, vor allem fiir jenen Personen-
kreis, der sich dieses Gerates bedient. Der
Franzis-Verlag hat darum schon vor Jahren
im Rahmen seiner Radio-Praktiker-Blicherei
ein entsprechendes Béandchen herausge-
bracht, das nun, neu tiberarbeitet, in der
7. Auflage vorliegt. Zuerst wird der Leser
mit Begriffen und ihren Definitionen be-
kanntgemacht, die mit ihren Masseinheiten
und Symbolen fiir das Verstandnis und
die Arbeit mit dem Elektronenstrahloszillo-
graphen unerlésslich sind. Mit den nachsten
drei Abschnitten hilft der Verfasser dem
Leser bei der Auswahl eines geeigneten
Oszillographen, dessen Funktionskontrolle
und Eichung. Anhand einiger Beispiele mit
grundsatzlichen Messungen aus dem Ge-
biet der allgemeinen Elektrotechnik und der
elektrischen Nachrichtentechnik wird der
Leser in den Gebrauch des Gerates einge-
fihrt. Eine Literaturiibersicht hilft dem Le-
ser, tiefere Einblicke in die Messtechnik
und das «Innenleben» der Elektronenstrahl-
oszillographen zu gewinnen. Mit einem
ausfiihrlichen Sachverzeichnis schliesst
das Biichlein, das als eine fiir Schule und
Praxis geeignete Einfiihrung in dieses
Thema gestaltet ist. P. Griininger

Wolf G. Digitale Elektronik. 3., vollig neu
bearbeitete Auflage. Miinchen, Franzis-
Verlag, 1971. 320 S., 239 Abb., zahlreiche
Tabellen. Preis DM 42.—,

Das vorliegende Buch wurde fir die
3. Auflage neu bearbeitet. Die Struktur
wurde beibehalten, jedoch an verschiede-
nen Stellen Abschnitte eingefiigt, die die
neuen Entwicklungen auf dem Gebiete der
integrierten Digitalschaltungen berticksich-
tigen.

Im Kapitel tiber «Schaltkreise der Mikro-
elektronik» werden neu die Prinzipien der
integrierten MOS-FET-Technik und die
Unterschiede zur Bipolar-Technik erlau-
tert. Die Anwendung dieser Technik in
statischen und dynamischen MOS-Schie-
beregistern wird in einem andern Kapitel
speziell behandelt. Im Abschnitt Utber
«Transistor-Transistor-Logik» wird eine
Ubersicht (ber die heute erhaltlichen
Baugruppen und die verschiedenen TTL-
Schaltkreisfamilien gegeben. Die Beschrei-
bung der emitterverkoppelten Logik, die
als schnellste Logikfamilie laufend an Be-
deutung gewinnt, ist ebenfalls erweitert
worden.

Die beiden Kapitel «Logische Verknip-
fungen» und «Berechnung von Schalt-
netzen» wurden stark erweitert durch die
Einfuhrung der Matrixschreibweise (Kar-
naugh-Diagramm), die ein wichtiges Hilfs-
mittel bei der Analyse und Synthese digi-
taler Netze darstellt. In diesem Zusammen-
hang ist auch die Darstellung der bista-
bilen Kippstufen tiberarbeitet und ausge-
dehnt worden.

Bei der Behandlung magnetischer Bau-
teile wurden die Abschnitte liber mecha-
nisch bewegte Magnetschicht-Speicher
und liber aktive magnetische Schaltkreise
und deren Anwendung in Schieberegistern
und Logikschaltungen ersetzt durch zwei
Abschnitte tGber neuere Formen magneti-
scher Speicher: Magnetfilm- und Magnet-
draht-Speicher.

Das Buch vermittelt, wiederum in Uber-
sichtlicher Darstellung, eine gute Ein-
fihrung in das Gebiet der digitalen Logik-
elemente und Funktionsgruppen, welche
heute in den verschiedenen Bereichen der
Digitaltechnik angewendet werden.

O. Thaler
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